
CMOS Voltage Transfer Characteristics (II) 



   CMOS VTC (I) 



CMOS VTC (II) 

Υπολογισμός της τάσης VIM
QN=SAT, QP=SAT 

Όταν αυξάνεται το KR 
μειώνεται το VIM 



Noise Margins for the CMOS Inverter 

Noise margins 
are defined by 
the points shown 
in the given 
figure  



Noise Margins (II) 



Noise Margins (III) 



Παράδειγμα CMOS Inverter 



Παράδειγμα CMOS Inverter (II) 



Παράδειγμα CMOS Inverter (III) 



Παράδειγμα CMOS Inverter (IV) 



Παράδειγμα CMOS Inverter (V) 



Examples from 
“Microelectronic Circuits” 

 by Sedra/Smith, 6th Edition 



παράδειγμα 



παράδειγμα 



παράδειγμα 

Α=Β=C=D=1 (evaluation) 



παράδειγμα 
Να σχεδιασθεί σύστημα διαδοχικών buffers για να οδηγήσει φορτίο 50 pF. Υποθετουμε Co=50fF, 
Vdd=3.3V, Vtn=-Vtp=0.75V



Pass Transistor Logic (PTL) 

(a) Δεν υπάρχει Low resistance path 
(b) Η διάταξη έχει Low resistance path 



Pass Transistor Logic (PTL)- ΙΙ 



Παράδειγμα (I) 

(W/L)n=2/1 , (W/L)p =5/1 

Να σχεδιασθεί διακόπτης με NMOS τρανζίστορ οπως στην προηγ. διαφάνεια με 
Vdd=5V,και να ευρεθούν το VOH, το στατικό ρεύμα, και οι χρόνοι tPLH, tPHL



Παράδειγμα (II) 



Παράδειγμα (III) 
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